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T5-Amplificadores Multietapa Electrónica Básica, 2o GITT

Acoplamiento Directo: Composite Stages

Amplificador CC-CC: Darlington Pair
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Ri � rπ1 + hfe1 (rπ2 + hfe2 RL)

Ro � rπ2
h
fe2
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Av � 1

Amplificador EC-BC: Cascode Pair
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Ro � hfe2ro2
Ai � hfe1

Av � hfe1Rc
Rs+rπ1
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Amplificador Diferencial

RC2RC1
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Se suele imponer la condición de simetŕıa: tran-
sistores idénticos y RC1 = RC2.
Analicemos la polarización, suponemos que ex-
iste simetŕıa eléctrica: I1 = I2, VGS1 = VGS2,
VO1 = VO2

I1 + I2 = ISS

V01 = = VCC − RC I1

V01 = V02 = VCC − RC ISS/2

Comportamiento dinámico en modo diferencial:

i1

uo1g m
u 1d

ro1
C

RC1

u1d

V1(t) = Vin + ud(t)/2 ; V2(t) = Vin − ud(t)/2

u1(t) = −u2(t) → i1(t) = −i2(t)

u01 = gm1(r01||RC1)u1(t)

uo(t) = u01(t) − u02 = gm1(r01||RC1)ud(t)

Procediendo modo común:

i1

u1c
uo1g m ro1

C

RC1

2RS

uπ

u π
V1(t) = Vin + uc(t) ; V2(t) = Vin + uc(t)

u01(t) � RC1
2 Rs

uc(t)
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Acoplamiento Capacitivo: Capacitive Coupling
Vcc
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Polarización transistor
(comp. estático: DC)

Señal/Carga conectada
(comp. dinámico: AC)

I(t) C

V(t)

Z =         = 
1V(jw)

jwCI(jw) 0 f

|Z(f)|
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Acoplamiento Capacitivo: Capacitive Coupling
Vcc

RCR1

RER2

Cb1Rs

V (t)s

Cb2

RL

A B

C
D

AC: Capacidad acoplo
DC: Capacidad bloqueo

0v 0v 0v 0v

J.Chávez, Departamento Ingenieŕıa Electrónica - ESI - Universidad de Sevilla 36


